Navrh pracovniho bodu tranzistoru a jeho stabilizae

Zadani:

Urcéete v zadaném schéma zapojeni obvodovéimglklidového pracovniho bodu zesilase pro parametry

H,1.= 200 a W = 0,7 V a prové'te mistkovou stabilizaci tranzistoru.
MQ, Uec =10V

Redeni: Pro obvod iieme vytvdit nahradni schéma. Pro stejna@sng veltiny plati, Zze kondenzator v obvodu

se chova jakoiruSeny vodi ( R nabyva vysokych hodnot ).

Z uvedeného schéma vyplyva:

Pro proudy plati :
le=Ict Ig  Vzhledem k tomu, Ze-b>Igplati,

Ze e¥lc [1]

Pro obvod kolektoru plati:

Ucc= RelctUcetRele=RelctUcetRelc [ 2]

Pro obvod baze plati:

Ucc= Relg+ Uget Rele [3]

eR220Q, Rc=1000Q, Rg=1,2



Déle plati, Ze bhe Ic/ Ig [4]

Dosazenim znadmych odpoa nagti do uvedenych vztdhreSime obvodové veiny:

Uce — Uke 1007 — 0.7 9,31
Z [3]wypljva = & T ReCA 2+ 1) _ 120000000+ 22002201 2124422000 =75 M A [5]

lc = Hyte lg =200 . 7,516 A=15mA [6] d=Ic + Ig =1,507 mA [7]

Z [2] Use=Uce-Rele - Rele =10V -100052 . 1,5 mA-2264 1,507 mA=8,17V [8]

Timto jsme zjistili klidovy pracovni bod zesilai@a niizeme pistoupit kfeSeni teplotni stabilizace tohoto
bodu.

Cinitel stabilizace se volidSinou $< 0,1 coZ je desetkrat lepsi neZ nestabilizovanéjeap

H2le Sz —1 200.0,1-1
pak Ros<Re 1-a¢ =22m 1701 2000211 4640 [9]

Dale zjistime nafti Ugo, které bude vysledkem navrhovanélst @ v mistkovém zapojeni.



Wo = Rb*l + Uge + Relg = 4644.7,5 # A+ 0,7 V + 220.1,507 mA=1,07V  [10]

Pro nagtovy kli¢ plati podle Theveniovyéty:

b2
d= Uee FB1+REZ =107V [11]
Eb1Rb2
a vnitni odpor Rb= RE1+ 5852 = 46440 [12]

Toto jsou d¥¢ rovnice o dvou neznamych a jejichiggenim provedeme stasré i navrh mistkového zapojeni
tranzistoru.

Do [ 11 ] dosadime zadd a vyp@teme Rbl
10.Rb2 = 1,07 Rb1 + 1,07 Rb2 [13]
1,07Rb1 = 8,93 Rb2
Rb1 = 8,35 Rb2 [14]

Z [14]dosadime za Rbl do [ 12 ] a v§mone Rb2

8,35Rb2 Rb2
B39RE2HREZ  _ 4em

0,893 Rb2 = 4634

Rb2 = 5200 15 ]

Volime zfady rezistoi Rb2 =4k7 a dosadime zvolenou hodnotu do ][ 14

Rb1= 8,35. 47Q0= 39245Q [16]

Hodnotu Rb1 volime 39
Timto ndvrhem jsou stanoveny hodnoty rezistonistkového stabilizovaného zapojeni tranzistdiwemz Ib

zistal zachovan stejny, jako byl uiymdniho nestabilizovaného zapojeni. Za povSimnigji nané nizsi
hodnoty rezistar.

Zdroj: http://moryst.sweb.cz/elt2/strankyl/elt022.htm




